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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

26-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Актуальные проблемы физической и функциональной электроники» 
 

Почетный председатель конференции: 

 Гуляев Ю. В. – академик РАН, ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва, РФ 
 

Заместитель председателя конференции: 

 Никитов С. А. – академик РАН, ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва, РФ 
 

Председатель программного комитета: 

 Сухов С. В.  – к.ф.-м.н., с.н.с. УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Ульяновск, РФ 
 

Члены Программного комитета: 

 Браже Р. А. – УлГТУ, Ульяновск, РФ 

 Бутов О. В. – ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва, РФ 

 Гавриков А. А. – УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Ульяновск, РФ 

 Гурин Н. Т. – УлГУ, Ульяновск, РФ  

 Закгейм А. Л. – НТЦ микроэлектроники РАН, Санкт-Петербург, РФ 
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 Светухин В. В. – НПК «Технологический центр», Зеленоград, РФ 

 Святов К. В. – УлГТУ, Ульяновск, РФ 

 Ташлинский А. Г. – УлГТУ, Ульяновск, РФ 

 Трефилов Н. А. – МИРЭА, Москва, РФ 

 Филимонов Ю. А. – СФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Саратов, РФ 

 Фомин А. Н. – НИТИ им. С. П. Капицы УлГУ, Ульяновск, РФ 

 Шалин А. С. – УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Ульяновск, РФ 

 Юрков Н. К. – ПГУ, Пенза, РФ 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

26-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Актуальные проблемы физической и функциональной электроники» 
 

Председатель: 

 Сергеев В.А., д.т.н., директор УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН 

     Заместитель председателя:  

 Фролов И.В., к.т.н., зам. директора УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН 
 

Члены оргкомитета: 

 Браже Р.А., д.ф.-м.н., зав. каф. «Физика» УлГТУ 

 Бузаева М. В., д.х.н., зав. каф. «Химия, технологии композиционных материалов и 

промышленная экология» УлГТУ 

 Васин С.В., к.ф.-м.н., с.н.с. УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН 

 Гавриков А.А., к.т.н., с.н.с. УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН 

 Климовский А.Б., к.ф.-м.н., зав. каф. «Проектирование и технология электронных 

средств» УлГТУ 
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Уважаемые участники конференции! 

 

Время начала работы секций местное (МСК+1) 
 



 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

24 октября 2023 г.       10-00                                                     Председатель В.А.Сергеев  

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

 

Приветственное слово 

     ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН – 70 лет в авангарде современной науки 

     Никитов С.А., директор ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, академик РАН 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 

1. Разработка нейроморфных систем: история и современные тенденции 
Анциперов В.Е. 

ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Москва 

 

2.  Возбуждение, усиление и генерация поверхностных электромагнитных мод          

в графене с постоянным электрическим током 
Фатеев Д.В., Моисеенко И.М., Попов В.В. 

СФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Саратов 

 

3.  Узкополосные волоконные лазеры для применений в задачах                 

микроволной фотоники 
Фотиади А.А.

1,2
, Коробко Д.А.

1
, Паняев И.С.

1
, Итрин П.А.

1
, Моисеев С.Г.

3
  

1
УлГУ, г.Ульяновск 

2
ФТИ им. А.Ф.Иоффе, г.Санкт-Петербург 

3
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

 

4.  Создание образовательно-производственного кластера Ульяновской области 

в отрасли «Радиоэлектроника»  
Климовский А.Б., Прохорова С.Ю., Фокин О.С., Сандркин В.К., Зарипов Т.Р. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 
 



 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

Регламент выступления – 10 мин. 

Секция               ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ                                    

           В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ 
 

24 октября 2023 г.       14-00                                                   Председатель А.А.Гавриков 

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

1.  Тепловизионные исследования солнечных элементов 
Гавриков А.А.

1
, Смирнов В.И.

1,2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

2.  Моделирование тепловых и термомеханических процессов в транзисторных 

модулях 
Гавриков А.А.

1
, Ходаков А.М.

1
, Смирнов В.И.

1,2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3.  Измерение температуры перегрева кристалла транзисторного модуля 
Гавриков А.А.

1
, Ходаков А.М.

1
, Смирнов В.И.

1,2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

4. Тепловое моделирование многокристальной полупроводниковой системы 
Ходаков А.М.

1
, Фролов И.В.

1,2
, Шуравин А.Д.

3
 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

5.  Влияние сопротивления металлизации на однородность и устойчивость 

распределения тока в гребенчатых структурах биполярных и 

гетеробиполярных СВЧ транзисторов  
Сергеев В.А.

1
, Фролов И.В.

1
, Казанков А.А.

2 

1
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

6.  Исследование неоднородности распределения температуры 

     в гребенчатых структурах биполярных транзисторов 
Сергеев В.А.

1
,
 
Фролов И.В.

1,2
, Низаметдинов А.М.

1
, Кузьмин Н.П.

1 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

7.  Повышение разрешения температурных полей при исследовании микросхем 

методом ИК микроскопии 
Иванов А.Е.

1,2
, Черняков А.Е.

1
 

1
НТЦ микроэлектроники РАН, г.Санкт-Петербург 

2
ФТИ им. А.Ф.Иоффе, г.Санкт-Петербург 

8. Особенности разогрева КМОП цифровых интегральных схем 

переключающими импульсами 
Трухин М.В.

1
, Сергеев В.А.

2
, Черторийский А.А.

2
 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

9.  Теплопроводность пленок поливинилового спирта с углеродными 

нанотрубками 
Ходаков А.М.

1
, Низаметдинов А.М.

1
, Васин С.В.

1
, Сергеев В.А.

1,2
 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 



 

 

Секция                    МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

                                  В ЭЛЕКТРОНИКЕ, ФОТОНИКЕ  

                                  И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
 

25 октября 2023 г.         10-00                                                      Председатель А.М.Ходаков 

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

 

1.  Представление на языке VHDL матричного элемента MAX 
Шкирдов Р.В. 

УлГТУ, г.Ульяновск 
 

2.  Создание моделей устройств, выполняющих решения линейных и 

нелинейных уравнений в системе MATLAB + SIMULINK  
Булгаков Д.А., Майоров Н.В. 

ПГУТИ, г. Самара 

  

3.  Моделириование мультиплексора в MATLAB+SIMULINK 
Каюков А.И., Галушка И.А., Стефанова И.А. 

ПГУТИ, г. Самара 
 

4.  Моделирование процесса шифрования в MATLAB  
Наумов И.Д., Попов А.С. 

ПГУТИ, г.Самара 
 

5.  Шифратор на основе математического пакета MATLAB 
Карсунцев А.К. 

ПГУТИ, г.Самара 
 

6.  Моделирование комбинационного цифрового устройства 
Кривоногов П.В., Стефанова И.А. 

ПГУТИ, г.Самара 
 

7.  Разработка модели радиолокационной станции кругового обзора 
Бабаян Э.Г.

1
, Кагиров Р.Р.

1
, Булатова А.Е.

1
, Евсевичев Д.А.

1
, Самохвалов М.К.

2
 

1
УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 

8.  Анализ уязвимостей сетей 1090-ES 
Ногин А.А.

1
, Бузаева Е.А.

1
, Евсевичев Д.А.

1
, Самохвалов М.К.

2
 

1
УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 

9.  Программа изучения инструментальной системы захода на посадку ILS 734 
Титова В.Э.

1
, Шутько С.П.

1
, Штырлов Ю.В.

1
, Евсевичев Д.А.

1
, Самохвалов М.К.

2
 

1
УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 

10.  Использование сверточной нейронной сети для распознавания типа 

воздушного судна по изображению 
Ещенко Д.И.

1
, Зинкин Н.Ю.

1
, Костиков Е.А.

1
, Евсевичев Д.А.

1
, Самохвалов М.К.

2
 

1
УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 



 

 

11.  Разработка нейронной сети для определения стрессовых ситуаций по голосу 

экипажа ВС 
Михайлов С.А.

1
, Тихомиров В.А.

1
, Шарапов Н.В.

1
, Евсевичев Д.А.

1
, Самохвалов М.К.

2
 

1
УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 

12.  Анализ утомления на основе тестов с применением машинного обучения 
Муха И.А.

1
, Бузаева Е.А.

1
, Булатова А.Е.

1
, Евсевичев Д.А.

1
, Самохвалов М.К.

2
 

1
УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 

13.  Визуализация приборной панели самолета DA40 NG 
Тимошина С.Е.

1
, Штырлов Ю.В.

1
, Евсевичев Д.А.

1
, Самохвалов М.К.

2
 

1
УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 

14.  Разработка симулятора радиолокационной станции RDR-7000 
Хватов А.В.

1
, Базарнова Е.Д.

1
, Костиков Е.А.

1
, Евсевичев Д.А.

1
, Самохвалов М.К.

2
 

1
УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 

15.  Имитационное моделирование полета воздушного судна с различным типом 

законцовок 
Сорокин Д.В., Самохина С.С. 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

 

16.  Применение дополненной реальности при тренажерной подготовке пилотов 
Шакиров А.Р., Таубер А.Н., Самохина С.С. 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 
 

17.  Сравнение методов обучения нейронных сетей в пакете Nengo 
Сухов С.В.

1
, Батуев Б.Б.

2 

1
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Москва 

 

18.  Способ определения параметров проективного преобразования плоскости  
Белов А.А., Ташлинский А.Г. 

УлГТУ, г.Ульяновск 
 

19.  Математическая модель сигнала фотоплетизмограммы для апробации 

методов введения фаз низкочастотных колебаний 
Вахлаева А.М.

1
, Ишбулатов Ю.М.

2
, Караваев А.С.

2
, Пономаренко В.И.

2
,  

Прохоров М.Д.
2 

1
Саратовский национальный исследовательский государственный унивеситет  

им. Н.Г. Чернышевского, г.Саратов 
2
СФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Саратов 

 

20.  Анализ эффективности предсказания потенциала межмолекулярного 

взаимодействия нейронными сетями различных типов  
Конищев И.А.

1
, Конченков В.И.

1,2
, Полянский Е.О.

1
, Шеин Д.В.

1
 

1
Волгоградский государственный технический университет, г.Волгоград 

2
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г.Волгоград 



 

 

21.  Исследование поляризации на границе оболочки оптического волокна 
Абельмас М.А.

1
, Сухов С.В.

2
, Иванов О.В.

2,3 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

3
Университет Халла, Великобритания 

 

22.  Применение теории графов для анализа поведения плоской 

электромагнитной волны в плоскослоистой среде 
Любченко А.А., Арестов В.В. 

РТУ МИРЭА, г.Москва 

 

23. Разработка графического редактора электрических схем для анализа                     

по постоянному току методом Ньютона-Рафсона 
Строгонов А.В., Мальцев В.В. 

Воронежский государственный технический университет, г.Воронеж 
 

24. Систематизация и обобщение конструкторских решений в САПР 
Цыганков Д.Э. 

АО «УМЗ», г.Ульяновск 

 

25.  Дизайн-центр УлГТУ «Ковчег» – проектирование БИС                                   

средствами САПР БИС «Ковчег»  
Егорцев К.А., Климовский А.Б., Сандркин В.К. 

УлГТУ, г.Ульяновск 
 

26.  Проектирование БИС преобразования формата данных на основе БМК 

средствами САПР «Ковчег» 
Егорцев К.А., Климовский А.Б., Сандркин В.К. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

27. Дополнительные замечания о динамике колебательного контура                           

под воздействием блокинг-генератора 
Алексеева Е.С., Рассадин А.Э. 

НИУ «Высшая школа экономики», г.Н.Новгород 

 

28. Детали возникновения обратной волны в длинной линии с большой 

погонной емкостью в продольной ветви 
Алексеева Е.С., Рассадин А.Э. 

НИУ «Высшая школа экономики», г.Н.Новгород 

 

 



 

 

Секция                  ФИЗИКА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР 

                                И НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 25 октября 2023 г.       10-00                                                            Председатель Р.А.Браже                                  

Ауд. №606 УлГТУ, г.Ульяновск, ул.Северный Венец, 32 

1.  Расчет резонансных частот и диаграммы направленности графеновой 

фрактальной наноантенны типа «ковер Серпинского» 
Браже Р.А., Лебедев Е.Ю. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

2.  Логические элементы на квантово-размерных переключателях типа 

металл/диэлектрик 
Браже Р.А., Долгов Д.А. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

3.  Резистивный датчик влажности и температуры на основе нанокомпозитов 

ПВС/ПММА – одностенные углеродные нанотрубки 
Ефимов М.С.

1
, Васин С.В.

2
, Сергеев В.А.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

 

4.  Получение  и свойства композита на основе эпоксидной смолы и графена 
Попова Е.Д., Макарова И.А., Бузаева М.В. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

5.  Получение и свойства эпоксидных нанокомпозитов 
Кирпичева Д.В., Макарова И.А., Бузаева М.В. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

6.  Исследование методами DFT электронных свойств систем на основе молекул 

производного порфина А3B-типа 
Миронюк В.Н.

1
, Касаткина М.А.

1
, Каратышова Т.Я.

1
, Гавриков М.В.

1
, Смирнова А.И.

1,2
, 

Усольцева Н.В.
1,2

, Глуховской Е.Г.
1
 

1
Саратовский национальный исследовательский государственный университет                     

имени Н.Г. Чернышевского, г.Саратов 
2
Ивановский государственный университет, г.Иваново 

 

7.  Исследование влияния условий формирования ленгмюровских слоев порфина 

A3B-типа на жидкой субфазе на электронные спектры поглощения 

мультислойных пленок Ленгмюра-Шеффера на твердой подложке 
Миронюк В.Н.

1
, Касаткина М.А.

1
, Каратышова Т.Я.

1
, Гавриков М.В.

1
, Смирнова А.И.

1,2
, 

Усольцева Н.В.
1,2

, Глуховской Е.Г.
1
 

1
Саратовский национальный исследовательский государственный университет                     

имени Н.Г. Чернышевского, г.Саратов 
2
Ивановский государственный университет, г.Иваново 

 

8.  Расчет электронных состояний чистых и легированных нанокристаллов 

оксида галлия в диэлектрических матрицах 
Ревин А.А., Конаков А.А., Королев Д.С. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Н.Новгород 

 



 

 

9. Теоретический анализ  электронной зонной структуры гексагональных 

политипов твердого раствора SiGe 
Чижова А.А., Конаков А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород 

 

10.  Взаимодействие лазерного излучения с магнитной частицей 
Кабисов А. М.

1,2
, Гасин А.С.

1,2
, Сможный А.М.

1,2 

1
ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Москва 

2
РТУ МИРЭА, г.Москва 

 

11.  Проявление рениевого эффекта в тонких пленках сплавов вольфрама 
Тимаков А.В. 

НИУ «МИЭТ», г. Москва, г. Зеленоград 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Секция       СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА СВЧ 

25 октября 2023 г.      14-00                                                     Председатель О.С.Фокин  

Ауд. № 227 3-й учеб. корп. УлГТУ, г.Ульяновск, ул.Северный Венец, 32 
 

1.   Способ сокращения слепой зоны круговой обзорной РЛС 
Костяев П.В., Набиулин М.М., Похвалов С.И., Терентьев М.А. 

АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

 

2.  Исследование взаимного влияния многоэлементных волноводных 

направленных ответвителей в волноводной системе СВЧ диапазона 
Сучков С.Н.

1,2
, Набиулин М.М.

1
, Костяев П.В.

1
 

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

2
УлГУ, г.Ульяновск 

 

3.  Исследование нового поколения микроэлектронных устройств                            

СВЧ диапазона для применения в авиационной электронике 
Ильин П.А., Потапов К.А., Фокин О.С. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

4.  Разработка методики проведения капитального ремонта                

радиоэлектронных средств 
Тюкаева Е.В., Фокин О.С. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

5.  Метод фосфатирования трансформаторных пластин 
Кудрявцева А.А., Фокин О.С. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

6.  Методы отвода тепла силовых элементов конструкций электронных средств 
Шевченко Е.О., Фокин О.С. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

7.  Исследование электрических параметров силовых транзисторов 
Гаранжа Е.А.,  Фокин О.С. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

8.  Верификация моделирования биконической антенны в системах TALGAT, 

NEC и MMANA-GAL 
Зима Е., Алхадж Хасан А.Ф. 

ТУСУР, г.Томск 

 

9.  Исследование способов модального резервирования в синфазном и 

дифференциальном режимах 
Лакоза А.М., Костелецкий В.П., Заболоцкий А.М. 

ТУСУР, г.Томск 

 

10.  Верификация результатов моделирования антенн из проводной сетки МоМ в 

разных САПР 
Нгуен М.Т., Шайманов Н. Ю., Алхадж Хасан А.Ф. 

ТУСУР, г.Томск 

 



 

 

11.  Оптимизация геометрических параметров поперечного сечения зеркально-

симметричного полоскового модального фильтра 
Черникова Е.Б., Жапова Д.Ж., Заболоцкий А.М. 

ТУСУР, г.Томск 
 

12.  Проектирование копланарного волновода  
Колотилов А.А.

1,2
, Климовский А.Б.

1
 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
АО «НПП «Завод Искра», г.Ульяновск 

 

13. Твердотельные импульсные модуляторы мощных генераторных 

электровакуумных приборов СВЧ 
Сазонов П.С. 

АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

 

14. Фокусирующие антенны систем измерения параметров диэлектриков 
Арестов В.В., Любченко А.А. 

РТУ МИРЭА, г.Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Секция       МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ 

 

25 октября 2023 г.      14-00                                                      Председатель С.Г.Моисеев 

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 
 

1.  Формирование сверхизлучающей экситон-поляритонной моды                                 

в резонансной брэгговской структуре GaN/AlGaN 
Иванов А. А., Чалдышев В. В. 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, г.Санкт-Петербург 

 

2.  Металлоорганическая газофазная эпитаксия арсенида галлия                                   

на непланарной поверхности, полученной травлением в плазме 

хлорпентафторэтана 
Охапкин А.И., Данильцев В.М., Краев С.А., Королев С.А., Архипова Е.А., Зорина М.В. 

ИФМ РАН, д. Афонино Нижегородской обл. 

 

3.  ВИМС-анализ эпитаксиальных слоев арсенида галлия в узких канавках, 

полученных травлением в плазме хлорпентафторэтана 

Охапкин А.И., Дроздов М.Н., Данильцев В.М., Краев С.А., Архипова Е.А. 

ИФМ РАН, д. Афонино Нижегородской обл. 

 

4.  Новые материалы для электронной и оптической индустрии: достижения и 

перспективы применения 
Козлов М.Е. 

ПГУТИ, г. Самара 

 

5.  Фотоиндуцированные когерентные фононы в теллуре 
Семенов А.Л., Гроо А. 

УлГУ, г.Ульяновск 

 

6.  Генерация гребенчатых спектров в кольцевых резонаторах на основе 

активных фотонно-кристаллических структур 
Абрамов А.С., Лапин В.А., Миронов П.П. 

УлГУ, г.Ульяновск 

 

7.  Распространение модулированной волны в активном неоднородном 

световоде 
Абрамов А.С., Лапин В.А., Семенцов Д.И. 

УлГУ, г.Ульяновск 

  

8.  Исследование адсорбционных свойств ε-фосфорена методами теории 

функционала плотности 
Бадикова П.В., Завьялов Д.В., Жариков Д.Н. 

ВолгГТУ, г.Волгоград 

 

9.  Исследование отклика DPPC мембраны в водном растворе NaCl                            

на переменное электрическое поле методом классической молекулярной 

динамики 
Злочевский И.И., Завьялов Д.В. 

ВолгГТУ, г.Волгоград 



 

 

10.  Физико-химические особенности реактивного ионного травления 

тонкопленочного ниобата лития для формирования канальных волноводов 

фотонных интегральных схем 
Козлов А.А.

1,2
, Москалев Д.Н.

1,2
, Салгаева У.О.

1
, Петухов И.В.

1,2
, Волынцев А.Б.

1
 

1
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г.Пермь 

2
Пермская научно-производственная приборостроительная компания, г.Пермь 

 

11.  Обеспечение одномодового режима работы интегрально-оптического 

модулятора на основе тонкопленочного ниобата лития за счет узкого 

межэлектродного зазора 
Парфенов М.В., Тронев А.В., Агрузов П.М., Ильичев И.В., Шамрай А.В. 

ФТИ им.А.Ф.Иоффе, г.Санкт-Петербург 
 

12.  Электрические параметры гетероэпитаксиальных слоев Ge и GeSn, 

выращенных на Si(001) методом GS MBE 
Титова А.М.

1
, Шенгуров В.Г.

1
, Денисов С.А.

1
, Чалков В.Ю.

1
, Кудрин А.В.

1
,  

Здоровейщев А.В.
1
, Бузынин Н.Ю.

2
 

1
ННГУ им.Н.И.Лобачевского, г.Н.Новгород

  

2
ИФМ РАН, д.Афонино Нижегородской обл. 

 

13. Рост и характеристики диодных структур со слоями германия 
Титова А.М., Шенгуров В.Г., Денисов С.А., Кузьмин М.Ю., Алябина Н.А., Здоровейщев А.В. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Н.Новгород 

 

14.  Исследование мемристоров, изготовленных магнетронным распылением 

составной титаново-медной мишени 
Уразбеков А.Е., Троян П. Е., Сахаров Ю. В. 

ТУСУР, г.Томск 
 

15.  Применение полимерных материалов в производстве умных стекол 
Зинченко Т.О., Антипенко В.В. 

Пензенский государственный университет, г.Пенза 

 

16.  Исследования и разработки наноматериалов и умных покрытий для стекол 
Зинченко Т.О. 

Пензенский государственный университет, г.Пенза 

 

17.  Синтез пленок оксида ванадия для применения в умных стеклах 
Зинченко Т.О. 

Пензенский государственный университет, г.Пенза 

 

18.  Синтез ферромагнитных порошков никеля, кобальта и железа в 

непрерывном СВЧ поле 
Шевякова Н.А. 

ТУСУР, г.Томск 

19.  Исследование возможности применения оксида алюминия в качестве 

материала с низким показателем преломления для напыления 

диэлектрических зеркал лазерных гироскопов 
Азарова В.В., Данилов А.С. 

АО «НИИ Полюс» имени М.Ф. Стельмаха», г.Москва 



 

 

20.  Влияние фазовой анизотропии зеркал на характеристики кольцевых 

резонаторов газовых лазеров 
Щедрина С.Р.

1,2
, Азарова В.В.

1
 

1
АО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, г.Москва 

2
МФТИ, г. Москва 

 

21.  Исследование особенностей формирования металлизации                                           

n-МОП транзисторных структур с вертикальным каналом 
Горностай-Польский В.С. 

НИУ «МИЭТ», г.Москва, г.Зеленоград 

 

22.  Генерация СВЧ излучения в резонаторе на основе массива упорядоченных 

углеродных нанотрубок  
Рожлейс И.А., Тертышникова Г.В., Санников Д.Г. 

УлГУ, г.Ульяновск 

 

23.  Поверхностные плазмон-поляритоны в массиве металлических углеродных 

нанотрубок  
Тертышникова Г.В., Санников Д.Г. 

УлГУ, г.Ульяновск 

 

24.  Уменьшение плотности антифазных дефектов в гетероструктуре GaAs/Ge, 

выращенной на подложке «кремний-на-изоляторе» 
Сушков А.А. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Н.Новгород 

 

25.  Прототип дисплея на основе эффекта электросмачивания 
Адамович А.А., Явтушенко И.О., Махмуд-Ахунов М.Ю. 

УлГУ, г.Ульяновск 

 

26.  Влияние диэлектрической прослойки на  емкостные свойства 

электрохимического конденсатора 
Адамович А.А., Махмуд-Ахунов М.Ю., Голованов В.Н., Явтушенко И.О. 

УлГУ, г.Ульяновск 

 

27.  Продольные плазмонные моды в графеновом прямоугольнике конечных 

размеров 
Машинский К.В.

1
, Попов В.В.

1
, Фатеев Д.В.

1,2
 

1
СФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Саратов 

2
Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

им. Н.Г. Чернышевского, г.Саратов 

 

28.  Влияние плазмонного резонанса поверхностного монослоя на спектральные 

характеристики фотонно-кристаллической структуры 
Глухов И.А.

1,2
, Моисеев С.Г.

1,2 

1
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГУ, г.Ульяновск 

 

 

 

 



 

 

 Секция       ЭЛЕКТРОННЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ 

26 октября 2023 г.      10-00                                                      Председатель В.А.Сергеев 

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2  

 

1.  Автоматизированное устройство  контроля  продуктов нейтрализации 

азотных окислителей 
Галкин В.Б., Борисов Н.М., Зябиров И.Р. 

Вольский военный институт материального обеспечения, г.Вольск 

 

2.  О необходимости учета состава атмосферы при разработке барометрических 

альтиметров 
Иващенко И.Э., Ефимов В.В., Ефимова И.А. 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

 

3.  Люминесценция транзисторных структур в режиме электрического пробоя 
Казанков А.А.

1,2
, Фролов И.В.

3
, Сергеев В.А.

3 

1
АО «УМЗ», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

 

4.  Разработка и исследование характеристик микрофонного узла 
Егоров Д.В.

1
, Черторийский А.А.

1,2
,
 
Низаметдинов А.М.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

 

5.  Электронный узел плафона салонного освещения автомобиля 
Миронов В.А.

1
, Низаметдинов А.М.

2
, Черторийский А.А.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

 

6.  Применение статистических методов и алгоритмов машинного обучения            

для управления многопараметрическим технологическим процессом 
Сидоров А.В.

1,2
, Низаметдинов А.М.

3
, Сухов С.В.

3 

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

 

7.  Высокочувствительные p-i-n детекторы рентгеновского излучения 
Сауров М.А.

1,2
, Новиков С.Г.

3
, Беринцев А.В.

3
 

1
НИУ «МИЭТ», г. Москва, г.Зеленоград 

2
НПК «Технологический центр», г.Москва, г.Зеленоград 

3
УлГУ, г.Ульяновск 

 

8.  Эффект оптического пинцета в утоненных кварцевых волокнах 
Сможный А.М.

1,2
, Кабисов А.М.

1,2
, Гасин А.С.

1,2 

1
ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Москва 

2
РТУ МИРЭА, г.Москва 

 



 

 

9.  Влияние шероховатости кварцевой поверхности на чувствительность 

волоконных сенсоров 
Гасин А.С.

1,2
, Сможный А.М.

1,2
, Кабисов А.М.

1,2 

1
ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Москва 

2
РТУ МИРЭА, г.Москва 

 

10. Устройство для измерения количества витков в обмотке катушки 
Шуравин А.Д.

1
, Черторийский А.А.

2,3
, Низаметдинов А.М.

3
  

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

 

11.  Аналитический метод определения концентрации легирующей примеси 

полупроводникового чувствительного элемента тензодатчика давления, 

применяемого в составе информационно-измерительных систем 
Рыблова Е.А. 

Пензенский государственный университет, г.Пенза 
 

12.  Моделирование работы многоэлементной фотоприемной линейки                        

при воздействии высокочастотной помехи на медленно изменяющейся 

полезный сигнал 
Каштанов Н.В.

1,2
, Черторийский А.А.

3 

1
АО «УМЗ», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

 

13.  Выбор информативных параметров для контроля резисторных сборок 
Бем П.П., Быстров В.Д., Куркачёв О.В. 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва, г.Самара 
 

14.  Методика контроля паст для толстопленочных микросборок 
Мелешенко Д.Ю., Исмагилова Е.В., Денисюк А.А. 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва, г.Самара 
 

15.  Рекомендации по корректировке ведомости входного контроля 

электромагнитных реле 
Николаев А.В., Захаренко Н.В., Усикян А. 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва, г.Самара 
 

16.  Контроль качества полупроводниковых диодов 
Шестаков Д.А., Бобров И.С., Андреев В.А. 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва, г.Самара 
 

17.  Технологический маршрут входного контроля микросхем серии 286 
Шнейдмиллер В.Р., Николаев А.В. 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва, г.Самара 

 



 

 

18.  Методика и установка контроля качества стабилитронов 
Шнейдмиллер В.Р., Лупцов А.А., Демидов А.А. 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва, г.Самара 

 

19.  Способы синхронизации электрических сигналов 
Балахонцев К.С.

1
, Тригуб М.В.

1,2
 

1
Томский политехнический университет, г.Томск 

2
Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, г.Томск 

 

20.  Критерии выбора оптимальных методов контроля толщин                                

тонких диэлектрических пленок 
Рудометов Я.А., Нелюбин И.В., Путря М.Г. 

НИУ «МИЭТ», г.Москва, г.Зеленоград 

 

21.  Моделирование усилительного блока устройства для диагностики                      

остеопороза в программной среде MULTISIM 
Солдатов А.И.

1,2
, Сергеев К.В.

1
 

1
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г.Томск 

2
ТУСУР, г.Томск 

 

22.  Проектирование высокотемпературных аналоговых микросхем                                  

с учетом ограничений на параметры и характеристики резисторов 
Кузнецов Д.В., Чумаков В.Е. 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

23.  Высокотемпературные конденсаторы для задач проектирования аналоговых 

микросхем, работающих в тяжелых условиях эксплуатации 
Клейменкин Д.В., Кузнецов Д.В., Джуров А.А. 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

26 октября 2023 г.          15-00                                                       Председатель В.А.Сергеев  

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2     

 

1. Подведение итогов 26-й Всероссийской молодежной научной конференции 

«Актуальные проблемы физической и функциональной электроники» 

Докладывают председатели секций 

2. Обсуждение и принятие рекомендаций.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА 
 

Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 

Российской академии наук, 

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

 

 
 

 

Ульяновский государственный технический университет, 

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32  

 

 


